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MEMORIA DIESCRIPTIVA
para csolicitar
PATENTAH DE INVENCION
en
ESPANA
~ por VEINTE alios
a nombre de N. V. PHILIPS'GLOCILAMPENFABRIEKEN, cons-
titufda en Eindhoven, y establecida en Emmasingel, 6,
EINDHOVEN, Holanda, por
"UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA SUPERFICIE
"DE GRAN CAPACIDAD DE EMISION SECUNDARIAY.
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El invento ge refiere a un procedimiento para
obtener una superficie de gran capacidad de emisién se-

cundaria.

Aungue en general se desea limitar &l minimo

posible la emisidn secundaria de los electrodos de una
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lémpara eléctrica de descarga, por 2jemplo, las reji-

llas y 4nodos, hay casos en que se desea precisamente

i3 t“:,". N . ‘. :
~é;n«qaahplear electrodos de gran emisidn secundaria, por ejem-

plo en las amplificadoras electrénicas en las gque se bus-

ca una amplificacibn muy grande, las llamadas "multipli-
cadoras electrénicas".

Para conseguir una fuerte emisién secundaria
se conoce ya el procedimiento de proveer las superfi-
cies de una capa de 6xido de cesio, y de cesio absorbiw-
do en ella, estando la capa en su caso mezclada con o«
tros 8xidos o partfculas metdlicas y pudiendo también
contener cesio. Pero esta capa solo puede prepararse
en la lémparay su preparacién requiere muchas operacio-
nes, con 1o cual el peligro del fracaso es relativamente
grande.

La solicitante ha encontrado una superficie de
fuerte emisién secundaria y que puede obtenerse muy sen-
cillamente sin gque la preparacibén tenga que hacerse en
la léuwpara, sino como un trabajomseparado, pudiendo co-~
locarse luego dicha superficie en lémparas de descarga
0 similares. La superficie del invento consiste en una
capa de carbono puro de gran poder de absorcidén, en la
cual se absorben uno o més metales del segundo grupo
brincipal del sistema periddico, con un ndmero atbémico
superior a 4.

Una superficie segin el invento puede hacerse,
por ejemplo, fecubriendo un cuerpo de sostén con una
capa de carbono, y eplicando sobre ella uno o més de

los citados metales. Se obtienen muy buenos resultados

calentando una superficie metdlica en una atmésfera de un

hidrocarburo simple, con preferencia acetileno, por la

-2 -



cibn del hidrocarburo sobre la superficie metdlica, se
produce una capa de carbono puro que puede sabsorber muy
bien metales alcalinotérreos. Segin el invento pueden

luego absorberse er esta capa uno o varios de los cita-
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943'?03 metales de su fase de vapor.,

En un procedimiento muy favorable segin el in-

vfa de alta frecuencia. De este modo, por descomposi-
vento un cuerpo de soporte se recubre de una capa com-
45 pucsta de uno o varios 68xidos o hidrdéxidos de dichos mew=
tales, con preferencia 6xido magnésico, sobre la cual,
por calentawmiento de alta frecuencia en una atmésfera de
ur hidrocarburo simple, se precipita carbono, y luego

| el cuerpo asi obtenido se calienta algdn tiempo en va-

cfo alto. Los hidrocarburos pueden ser, por ejemplo,

acetileno, metano o similares. El calentamiento después

. de aplicar el carbono puede hacerse,por ejemplo, a la
temperatura de 900 a 10002 C, As! muy probablemente el
6xido se reduce en parte, y el metal obtenido se absorbe

55 en el carbono,

Por su clmoda fabricacibén las superficies del
invento pueden emplearse con gran ventaja en lénmparas
eléctricas de descarga, especialmente en las llumadas
"multiplicadoras clectrénicas™.

60 : Se ha comprobado gue estas superficies pueden
Ttener una fuerte emisidn sccundaria, que en muchos casos
puede llegar a 5 electrones secundarios por cada electrén
primario,

Zl procedimiento del invento puede realizgrse

65 como sigue;

Un electrodo de nfquel se recubre de una capa

de 6xido magnésico, lo que puede hacerse en forma COROCi-
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»L‘(lfgéj por ejexmplo, por pulverizacibén., Un electrodo asi

tratado se introduce en una atmdsfera de acetileno y se

recubre luego de una capa de carbono por calentamiento

de alta frecuencia. Esta operacién puede durar, por ejem-

plo, unos minutos. Luego el electrodo y otras piezas
se montan en la bombilla de una lémpara de descarga en
la que luego se hace el vacfo. Luego la superficie Obw
tenida se calienta unos momentos a unos 9009 Ce, lO0 cual
puede tambidn hacerse por alta frecuencia, Se ha come
probado gue en una superficie obtenida de este modo pue~
de alcanzarse una emisién secundaria de 6 electrones se-
cundarios por cada electrén primario, a una tensibn de
500 voltios.

Bsta solicitud, gque corresponde a la presenta-
da en Alemania, el 10 de Febrero de 1936, bajo el ndme~
ro 39140 VIII ¢/21 g., se acoge a los beneficios del

artfculo 51 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial.
=»0= N ot a ~o-

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
Presentan para que scan objeto de esta Patente de VEINTE
anos, son los siguientes:

12, - Un procedimiento para obtener una super-
ficie de fuerte emisién secundaria, caracterizada dicha
superficie por consistir en una capa de carbono puro de
alto poder de absorcidn, en la gue estén absorbidos uno
0 varios metales del segundo grupo, principal del sis-~
tenma periddigo, con un nimero atbmico superior a 4.

22, - Un procedimiento para hacer una superfi-

cie de fuerte emisibén secundaria segdn se reivindica en
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el punto 1., caracterizado porque un cuerpo de nécleo
se recubre de una capa de carbono puro de gran poder de
absorcibn, y luego sobre dicha capa se aplican uno o va-
rios metales del segundo grupo principal del sistema pe-
riddico con nduero atbmico superior a 4.

3%{n procedimiento segdn se reivindica en el pun=
to 22., caracterizado porque la capa de carbono se apli-
ca calentando a alta frecuencia el cuerpo de ndecleo en
una etmbsfera de un hidrocarburo simple.

42, = Un procedimiento para obtener una super—~
b

'-EBfigff de fuerte emisibn secundaria segdn se reivindica
Il
DRV

en el punto 1°.,, caracterizado porque un ndcleo se recu-
bre de una capa compuesta de uno o m4s dxidos de uno o
varios de los metales del segundo grupo principal del
sistema peribédico con ndmero atdmico superior a 4, y so-
bre dicha capa de 6xido se precipita una capa de carbono
por calentamiento de alta frecuencla en una atmbsfera

de un hidrocarburo cimple.

52, = Un procedimiento segdén se reivindica en
los puntos 22,, 3. 6 4¢,, caracterizado porque el cuer-
po de nicleo e¢s de niquel.

62, - Un procedimiento segén se reivindica en
los puntos 28., 2°,, 49, 6 59., caracterizado porgue la
atmdsfera de hidrocarburo se compone principalmente de
acetileno.

7%. = En un procedimiento como el rcivindica-
do anteriormente, para obtener una superficie de fuerte
emisibn secundaria caracterizudo por aplicurse a una 14m-
para eldctrica de descarga con uno o nés electrodos.

82. = Ur proccdimiento para Obtener una super-

ficie de grun capacidud de enisidn secundaria.
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Tal y como se ha descrito en la Memoria que

y con  los fines gue se han especificado.
Bsta Menoria consta de seis hojas escritas
£ POr una sola cara.

Madrid, 6 de Febrero de 1937,

Pe Ao
Mdel‘]mbnn/'
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